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Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Екстремальні струми в напівпровідникових структурах

2. Extreme currents in semiconductor structures

Реферат:
1. Досліджено новий тип осциляцій струму, що виникає при протіканні струму екстремально великої густини
в структурах "кремній на ізоляторі" і запропоновано механізм їх виникнення. Вони взаємопов'язані з
осциляціми температури кристалічної гратки. Температура гратки змінювалась від 700 до 1300 К з частотою
до 3 МГц. Вперше спостерігався зворотний амбіполярний дрейф електронно-діркових пар у кремнії.
Досліджено необоротні зміни плівок легованого оловом оксиду індію при протіканні в них току великої
густини. Сфера застосування - фундаментальна фізика, мікроелектроніка.

2. A new current oscillation type was discovered. It occurs at extremely high current density flowing through the
SOI structure. The model of their occurrence was suggested. They are interrelated with the lattice temperature
oscillation. Lattice temperature was change from 700 to 1300 K with the frequency up to 3 MHz. A reversed
ambipolar drift was observed in silicon for the first time. Irreversible changes of the ITO film conductivity due to



the extremely high current density heating was discovered. The fields of application are fundamental physics and
microelectronics.
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